
R2
2 MΩ
1%

R3
2 MΩ
1%

D2
DL4007

C8
220 µF
50 V

C7
2.2 nF

250 VAC

C3
1 µF

400 V

D

S

BP

V

RFB

CONTROL

FL1

T1
RM8

11

1 FL2

3

2R2
2 MΩ
1%

R3
2 MΩ
1%

R4
49.9 kΩ

1%

R6
162 kΩ

1%

R5
3.01 kΩ

1%

R19
1.00 kΩ

1%

D3
UF4007

D5
SS14

VR3
ZMM5259B-7

39 V
Q3

MMBT3904

D7
BAV21WS-7-F

D6
DL4936

D8
MBRS4201T3G

D4
SB3100

VR1
1.5KE200A

R20
10 kΩ

1%

C4
10 µF
16 V

C12
1 µF
50 V

C13
100 nF
50 V

C5
22 µF
50 V
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U1

LNK406EG
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产品选择指南

IC产品列表及设计范例

低功率的AC-DC、非隔离的线性／无源器件电源的替换(≤360 mA)

产品4
输出电流1 (mA) 输出电流1 (mA)

MDCM2 CCM3 MDCM2 CCM3

LinkSwitch-TN 230 VAC ± 15% 85-265 VAC

LNK302P/G/D 63 80 63 80

LNK304P/G/D 120 170 120 170

LNK305P/G/D 175 280 175 280

LNK306P/G/D 225 360 225 360

产品3

连续输出功率(W) 连续输出功率(W)

适配器1 开放式2 适配器1 开放式2

LinkSwitch-II 230 VAC ± 15% 85-265 VAC

LNK603/613P/D 2.5 3.3 2.5 3.3

LNK604/614P/D 3.5 4.1 3.5 4.1

LNK605/615P/D 4.5 5.1 4.5 5.1

LNK606/616P/G/D 5.5 6.1 5.5 6.1

LNK632D 3.1 3.1 3.1 3.1

注释：
1.  非隔离的降压转换器的典型输出电流。输出功率能力依赖于相应的输出电压。
2.   深度非连续工作方式。
3.  连续工作方式。
4.   封装：P: DIP-8B, G: SMD-8B, D: SO-8C。

注释：
1.  最小连续输出功率是在典型无风冷密闭适配器中、环境温度为50 °C的条件下测量得到的。
2.  最小实际连续输出功率是在开放式设计中使用足够散热片、环境温度为50 °C的条件下测量得到的。
3.  封装：P: DIP-8C, G: SMD-8C, D: SO-8C。

可控硅调光、单级PFC、低功率的AC-DC功率转换(最高至16 W)

产品2 最小输出功率1 (W)  最大输出功率1 (W)

LinkSwitch-PL 85-265 VAC

LNK454D 1.5 3

LNK456D 3 6
LNK457D/K/V 4 8
LNK458K/V 6 11.5

LNK460K/V 8 16

可控硅调光、单级PFC、中等功率的AC-DC功率转换1,2(最高至50 W)

产品5

最小输出 
功率3 (W)

最大输出 
功率4 (W)

最小输出 
功率3 (W)

最大输出 
功率4 (W)

RV = 2 MW RV = 4 MW

LinkSwitch-PH 85-132 VAC 85-308 VAC

LNK403/413E 2.5 4.5 6.5 12

LNK404/414E 2.5 5.5 6.5 15
LNK405/415E 3.8 7.0 8.5 18
LNK406/416E 4.5 8.0 10 22

LNK407/417E 5.5 10 12 25

LNK408/418E 6.8 13.5 16 35

LNK409/419E 8.0 20 18 50

其它特性包括：

•  单级功率因数校正及精确的恒流(CC)输出
•  无闪烁相位控制的可控硅调光
•  使用小的无电解电容，依赖更少元件，适合紧凑型  
     灯泡的设计
•  紧凑型SO-8封装
•  完全省去控制环路补偿

注释:
1.  最大实际连续输出功率是在开放式设计中有足够散热、环境温度为50 °C的条件下测量得到的。
2.  封装：D: SO-8C, V: eDIP-12。

注释:
1.  连续输出功率是在开放式设计中有足够散热、环境温度为70 °C的条件下测量得到的。 
2.  根据典型LED灯串电压计算出的输出功率水平，效率> 80%。
3.  最小输出功率，CBP = 10 mF。
4.   最大输出功率，CBP = 100 mF。对于LNK403E，CBP = 10 mF。
5. 封装：eSIP™-7C。

™

TinySwitch-III

LinkSwitch-TN

LinkSwitch-II

0.5 W 5 W 6 W 10 W 20 W 170 W 600 W

HiperPLC

LinkSwitch-PH

LinkSwitch-PL

™

™

相位控制的
可控硅调光，
单级PFC

输出功率

PFC + LLC
半桥

非隔离
降压／降压-升压

转换器

隔离反激式
主电源、辅助电源

或待机电源

其它特性包括：
•  单级功率因数校正及精确的恒流(CC)输出
•  无闪烁相位控制的可控硅调光
•  省去光耦和所有次级电流控制电路
•  省去大容量的电解电容

•  省去所有的控制环路补偿电路
•  简单的初级侧控制PWM调光界面

其它特性包括：
•  内部MOSFET的电压额定值为700 V
•  自行供电

•  开／关控制操作方式

•  迟滞过热关断

•  功率限制

•  频率调制降低EMI
•  EcoSmart®待机及空载低功耗

其它特性包括：
•  内部MOSFET的电压额定值为700 V
•  自行供电
•  开／关控制操作方式
• 迟滞过热关断

•  功率限制
•  频率调制降低EMI
•  EcoSmart待机及空载低功耗



 
低功率的AC-DC功率转换(最高至6.1 W)

产品3

连续输出功率(W) 连续输出功率(W)

适配器1 开放式2 适配器1 开放式2

LinkSwitch-II 230 VAC ± 15% 85-265 VAC

LNK603/613P/D 2.5 3.3 2.5 3.3

LNK604/614P/D 3.5 4.1 3.5 4.1

LNK605/615P/D 4.5 5.1 4.5 5.1

LNK606/616P/G/D 5.5 6.1 5.5 6.1

LNK632D 3.1 3.1 3.1 3.1

注释：
1.  非隔离的降压转换器的典型输出电流。输出功率能力依赖于相应的输出电压。
2.   深度非连续工作方式。
3.  连续工作方式。
4.   封装：P: DIP-8B, G: SMD-8B, D: SO-8C。

注释：
1.  最小连续输出功率是在典型无风冷密闭适配器中、环境温度为50 °C的条件下测量得到的。
2.  最小实际连续输出功率是在开放式设计中使用足够散热片、环境温度为50 °C的条件下测量得到的。
3.  封装：P: DIP-8C, G: SMD-8C, D: SO-8C。

LinkSwitch-PH – 高效率、高功率因数、带可控硅调光的LED驱动器(RDK-193)
7 W、21 V、330 mA输出、90 – 265 VAC输入, 单级PFC的反激式电源

R20
2.4 MΩ

R12
750 kΩ

R13
750 kΩ

PI-5962-060710

D

S

BP

V

R FB

CONTROL

FL2

T1
RM6

FL1

1 FL3

6

2R4
2 MΩ
1%

R2
1 kΩ

L1
1000 µH

L3
1000 µH

L2
1000 µH

R3
1 kΩ

R7
2 MΩ
1%

R19
49.9 kΩ

1%

R15
143 kΩ

R6
20 kΩ 21 V, 330 mA

90 - 265
VAC

J4

RTN

J3

J1

L

N

J2

R9
10 kΩ

R18
10 kΩ

R5
75 Ω

R10
3 kΩ

R23
1 kΩ

D6
DL4007

D1
UF4007

D4
RS1B

VR3
ZMM5259B-7

39 V
Q2

MMBT3904

D8
BAV21WS-7-F

D3
DL4936

D2
MBRS4201T3G

D5
ES1D

VR1
1.5KE200A

R24
10 kΩ

BR1
DF06S-E3/45

600 V
F1

3.15 A

RV1
275 VAC

C5
270 µF
35 V

C7
2.2 nF

250 VAC

C4
270 µF
35 V

C12
100 µF
10 V

C14
1 µF
50 V

C15
100 nF
50 V

C6
22 µF
50 V

LinkSwitch-PH
U1

LNK403EG

C8
1 µF

400 V
C2

22 nF
275 VAC

C3
100 nF
400 V

R14
1 kΩ
1 W

C9
220 nF
400 V

R17
15 Ω

R16
270 Ω
1/2 W

D7
DL4002

Q3
IRFR310

VR2
ZMM5245B-7

15 V

Q1
FMMT558

C13
68 nF
50 V

LinkSwitch-PL – 非隔离、带可控硅调光及功率因数校正的LED驱动器 (RDK-251)

LinkSwitch-PL – 高效率、高功率因数、LED驱动器(RDK-268)

5 W, 15 V、350 mA 输出、90 – 265 VAC输入, 单级PFC的反激式电源

1.2 W、2.5 V – 3.5 V、366 mA输出、85 – 265 VAC输入, 单级PFC的反激式电源

R3
750 kΩ

R4
750 kΩ

R9
4.7 kΩ

L2
2.2 mH

PI-6171-101810

D

S

BP
CONTROL

7

T1
EE16

1

2 3

6

R10
510 Ω

F1
3.15 A

RV1
275 VAC

R20
47 Ω

R2
4.7 kΩ

R11
510 Ω

R13
4.7 Ω

R12
100 kΩ

R16
10 kΩ

15 V, 350 mA

 90 - 265
VAC

RTN

L

N

R18
0.82 Ω

1%

R17
27 Ω

R15
3.3 kΩ

R14
1 kΩ

R21
1 kΩ

D2
US1J

D4
BAV19WS

VR2
MAZS2000ML

20 V

D5
SS110-TP

D6
DL4006

BR1
MB6S
600 V

C10
1 nF

100 V

C11
680 µF
25 V

C8
10 nF
50 V

C9
1 µF
25 V

LinkSwitch-PL
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LNK457DG

C6
68 nF
400 V

C7
1000 pF
630 V

C5
68 nF
400 V

C4
22 nF
630 V

L1
2.2 mH

FB

R7
240 Ω

C3
22 nF
50 V

R8
240 Ω

Q3
P0102DN 5AA4

R1
4.7 kΩ

L1
2200 μH

PI-6341-011911

D

S

BP
CONTROL

7
NC

T1
EE10

1

3 8

F1
10 Ω

RV1
275 VAC

R3
200 kΩ

2.5 V - 3.5 V, 
350 mA

 85 - 265
VAC

RTN

L

N

R5
0.82 Ω

1%

R6
1 kΩ

D1
UF4006

VR1
SMAJ350A

VR2
MAZS0620ML

6.2 V

D3
SS14

D2
BAV21WS-7-F

BR1
MB6S
600 V

C6
1000 μF

6.3 V

C5
4.7 μF
10 V

LinkSwitch-PL
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C4
1 nF
1 kV

C2
22 nF
630 V

C3
47 nF
500 V

C1
10 nF
1 kV

R2
4.7 kΩ

L2
3300 μH

FB

其它特性包括：
•  单级功率因数校正及精确的恒流(CC)输出
•  无闪烁相位控制的可控硅调光
•  省去光耦和所有次级电流控制电路
•  省去大容量的电解电容

•  省去所有的控制环路补偿电路
•  简单的初级侧控制PWM调光界面

其它特性包括：
•  内部MOSFET的电压额定值为700 V
•  自行供电

•  开／关控制操作方式

•  迟滞过热关断

•  功率限制

•  频率调制降低EMI
•  EcoSmart®待机及空载低功耗

其它特性包括：
•  内部MOSFET的电压额定值为700 V
•  自行供电
•  开／关控制操作方式
• 迟滞过热关断

•  功率限制
•  频率调制降低EMI
•  EcoSmart待机及空载低功耗



LinkSwitch-PH – 高效率、高功率因数、带可控硅调光的LED驱动器(RDK-195)
14 W、28 V、500 mA输出、90 – 265 VAC输入, 单级PFC的反激式电源

LinkSwitch-PH – 高效率、高功率因数、带可控硅调光的LED降压式转换器(DER-192)
12 W、36 V、330 mA输出、90 – 265 VAC输入, 单级PFC的降压式转换器

PI-5892-060710
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S

BP

V

FBR

CONTROL
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R3
1.6 MΩ
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1%
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J4

RTN
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J3
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L

N
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D5
1N4007

D10
UF4004

D11
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1500 µH
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L4
680 µH

BR1
DF08S
800 V

F1
3.15 A

LinkSwitch-PH
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C1
68 nF
400 V

C5
1 µF

100 V

C4
10 µF
50 V

C3
2.2 µF
400 V

C7
100 nF
50 V

C6
120 µF
50 V

VR3
P6KE43A

43 VRV1
275 VAC

C9
100 nF
400 V

R16
100 kΩ

VR2
BZY97C91

91 V

R14
750 kΩ

R19
470 Ω
1 W

R13
10 kΩ

R12
10 kΩ

R15
750 MΩ

D6
DL4007

Q6
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220 nF
400 V
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68 nF
400 V
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Q4
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R25
51 Ω
2 W

R26
51 Ω
2 W
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15 V
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22 nF
50 V
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R14
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 1%
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1%
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N
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BAV21WS-7-F
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D5
DL4936
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D3
UF4004

VR1
P6KE200A

R10
10 kΩ

BR1
2KBP06M

600 V
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3.15 A

RV1
275 VAC

C9
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50 V
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2.2 nF

250 VAC

C10
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50 V

C4
10 µF
16 V
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1 µF
50 V

C6
100 nF
50 V

C5
22 µF
50 V
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C3
1 µF

400 VC1
47 nF

275 VAC

C2
100 nF
630 V

R17
510 Ω
2 W

C12
220 nF
630 V

R16
130 Ω
2 W

C11
470 nF
50 V

LinkSwitch-PH – 高效率、高功率因数、带可控硅调光的LED降压式转换器(DER-264)
8 W、22 V、380 mA输出、198 – 265 VAC输入, 单级PFC的反激式电源

PI-6302-121710
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2 FL2 (GND)
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50 V
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16 V
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22 µF
50 V
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400 V

C11
100 nF
500 V

C9
100 nF
500 V

C10
100 nF
400 V

C8
1 µF

400 V
198 - 265

VAC NL

F1
3.15 A

R14
 1 kΩ
 1/2 W



LinkSwitch-TN – 非隔离、恒流LED灯炮设计(RDK-131)
3 W、9 V – 15 V、300 mA输出, 85 – 265 VAC输入降压式转换器

RTN

9 - 15 V,
300 mA

L

N

PI-4986-011708

FB BP

SD

LinkSwitch-TN
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LinkSwitch-PH – 高效率、高功率因数、LED驱动器(DER-256)
15 W，50 V，300 mA输出，90 – 265 VAC输入, 单级PFC的反激式电源
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100 V
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50 V
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50 V
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C3
1 µF

400 V

C2
100 nF
400 VR1

4.7 kΩ
L2

1000 µH

L1
4 mH

L3
1000 µHR2

4.7 kΩ

90 - 265
VAC NL

F1
3.15 A

C1
47 nF

275 VAC

L5
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LinkSwitch-PH – 高效率、高功率因数、LED驱动器(RDK-257)
12 W，36 V，330 mA输出，90 – 265 VAC输入，单级PFC的降压式转换器电源

PI-6125-010511

D

S

BP

V

FBR

CONTROL

R4
2.00 MΩ

1%

R3
2.00 MΩ

1%

R7
76.8 kΩ

1%

R5
1.0 MΩ

1%

R6
24.9 kΩ

1%

90 - 265
VAC

36 V, 330 mA

J3

J4

RTN
J1

L

N

J2

D1
DL4007

D3
ES1B

D4
BAV19WS

VR1
1N5261B-T

C7
10 nF
50 V

C5
220 μF
50 V

C6
1 μF

100 V
R11

10 kΩ

R10
47 kΩ

S4010VS3
D2

US1G

L1
2.2 mH 

L2
2.2 mH

L3
680 μH

EE13

BR1
B10SG
1000 V

F1
3.15 A

LinkSwitch-PH
U1

LNK405EG

C2
100 nF
400 V

C3
2.2 μF
400 V

C4
10 μF
25 V

RV1
275 VAC

C1
100 nF
630 V

R1
10 kΩ

R2
10 kΩ

Q1
FMMT560

R12
0 Ω

R9
90.9 kΩ

1%

R8
34.8 kΩ

1%



LinkSwitch-TN – 低成本可调光LED镇流器 (DI-171)
9 W, 70 V, 130 mA 输出, 108 – 132 VAC 输入降压升压式转换器

R13
1 MΩ

R11
7.5 Ω
1/2 W

R15
4.7 kΩ

R16
4.7 kΩ

R7
220 kΩ
1/8 W

R1
4.7 Ω
1/2 W

R9
1 MΩ

R8
1 MΩ

R4
100 kΩ
1/2 W

R6
33 kΩ
1/8 W

R12
33 kΩ
1/8 W

R14
470 Ω
1/8 W

VR1
1N5259B

39 V
VR2

1N5259B
36 V

C7
1 nF

100 V

C4
100 nF
50 V

C1
22 µF
200 V

C8
100 nF
400 V

U2A
LTV817A

Q1
2N3906

U2B
LTV817A

R10
220 Ω
1/8 W

C9
33 nF
100 V

C3
47 µF
100 V

C2
22 µF
200 V

C6
47 nF

275 VAC

D5
1N4007

D8
1N4007

F1
2 A

C10
47 nF

275 VAC

D7
1N4007

D6
1N4007

D1
BYV26B

D10
1N4007

D2
1N4007

D3
1N4007

D4
1N4007

U1
LNK306PN

70 V, 130 mA

RTN

PI-5018-082009

LinkSwitch-TN

108 - 132
VAC

L

N

D

S

FB

BP

L1
1500 µH

L2
1500 µH

L3 
2.2 mH

LinkSwitch-II – 恒压恒流LED驱动器(DER-261) 

3.6 W，12 V，300 mA输出，90 – 265 VAC输入的反激式电源

PI-6134-100510

D

S

FB

BP/M

R3
390 kΩ

R6
3.3 kΩ

R4
330 Ω

R8
46.4 kΩ

1%

D1
DL4007

D2
LL4148

D3
SS110

TI
EE131 A

B

NC 7

8

2

C6
470 pF
50 V

R1
8.2 Ω

C1
3.3 µF
400 V

C2
3.3 µF
400 V

C4
1 µF
25 V

C5
1 µF
25 V

L1
1000 µH

C3
470 pF
250 V

 90 - 265
VAC

 12 V, 300 mA

RTN

U1
LNK605DG

LinkSwitch-II

RF1
10 Ω
1 W 

BR1
MB6S
600 V

R9
8.06 kΩ

1%

R10
6.2 kΩ

C7
10 µF
25 V
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